
UKD 621 .38.049.77 

N O R M A BRANŻOWA BN-83 

MIKROUKŁADY U kłady scalone 
3375-52/11 

SCALONE 
typu UCY 7404N 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szcze
gółowe wymagania dotyczące monolitycznych bipolar
nych układów scalonych cyfrowych TTL typu UCY 
7404N pełniących funkcję sześciokrotnego inwertera 
NIE (NOT), przeznaczonych do pracy w elektronicz
nych urządzeniach profesjonalnych oraz urządzeniach 

wymagających zastosowania układów o wysokiej i bar
dzo wysokiej jakości, zgodnie z PN-78/T-01615 . 

Kategoria klimatyczna - dla układów: 
- podwyższonej jakości (poziom jakości II) 

00/070/10, 
- wysokiej jakości (poziom jakości III) 

00/070121, 
- bardzo wysokiej jakości (poziom jakości IV) 

00/070/56. 

Schemat elektryczny jednej bramki układu - wg 
rys. 1 (jednego inwertera). 

Schemat logiczny i rozkład wyprowadzeń - wg rys. 
2 (widok z góry). 

Układy scalone 2 stopnia (I-S2) - wg PN-78/T-01615 . 
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2. Przykład oznaczenia układów 
a) podwyższonej jakości: 

UKŁAD SCALONY CYFROWY UCY 7404N BN-83/3375-52/11 

b) wysokiej jakości: 
UKŁAD SCALONY CYFROWY UCY 7404N/3 BN-83/3375-52/11 

c) bardzo wysokiej jakości : 

UKŁAD SCALONY CYFROWY UCY 7404N/4 BN-83/3375-52/11 

3. Cechowanie układów powinno zawierać następują-
ce dane: 

a) znak lub nazwę producenta, 
b) oznaczenie typu (UCY 7404), 
c) oznaczenie wyprowadzeń (znak odniesienia dla 

identyfikacji numerów wyprowadzeń zgodnie z PN-73/ 
T-01602) , 

d) datę produkcji dla wyrobów mających nadany 
znak jakości Q. 

Ponadto układy wysokiej jakości powinny być znako
wane cyfrą 3, a układy bardzo wysokiej jakości cyfrą 4 
umieszczoną po oznaczeniu typu. 

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzeń układu - wg 
rys. 3 (obudowa CE 70) i tab\. I. 
Mikroukład kompletny A49B wg PN-73/ 

T-01603/ 16. 
Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta -

CE 70. 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA 

dnia 29 grudnia 1983 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 . r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 16/1986, poz. 33) 

WYOAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1987. Oruk. Wyd. Norm. W-wa. Ark . wyd. 1,00 Nakł. 2300+40 Zam. 157/87 Cena zł 27,00 
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Tablica l. Wymiary obudowy CE 70 

Symbol Wymiary, mm Kąt Symbol Wymiary, mm 
wymIaru 

mm nom max 
w st,?pniach wymIaru 

mm nom max 

A - - 5, 1 - e, - 7,62 -

A, 0,51 - - - L 2,54 - 4,50 

b 0,38 - 0,59 i - ME - - 8,30 

c 0,20 - 0,36 - z - - 2,54 

D - - 20,32 - Q - - -
e - 2,54 - - E - 6,35 -

B - - 1,77 

5. Badania w grupie A, B, C i D - wg BN-801 
3375-52/00 p . 5.1. 

- dla UOH wg rys. 5 

6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A, B, C 
iD 

a) badania podgrupy A l - sprawdzenie wymiarów 
(głównych) A l, D i b wg rys . 3 i tabl. l, 

b) badania podgrupy A2 - sprawdzenie podsta wo
wych parametrów elektrycznych wg tabl. 2, 

c) badania podgrupy A3 - sprawdzenie typu układu 
- wg tabl. 2, 

d) badania podgrupy B, C i D - wg tabl. 3, 
e) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po 

badaniu grupy B, C i D -' wg tabl. 4, 
f) dodatkowe wymagania dla pomiaru parametrów 

elektrycznych wg rys. 4 -;- 11 
- dla UQL wg rys. 4 

IBN - 83/3375- 5 2111-41 

Rys . 4 

IBN -B3/3375-52 /11- 51 

Rys. 5 

- dla IlL wg rys. 6 

-IIL -Ul /0-- Otwarte 

IBN 83/3375-52111 - 61 

Rys. 6 
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- dla lIHll) hH12) wg rys . 7 

"X)--- Ofwarf~ 

IBN -83/3375- 52/11-71 

Rys. 7 

- dla los wg rys. 8; każdy inwerter jest mlerzonv 
oddzielnie 

IBN -83/ 3375 -52 / 11- 81 

Rys. 8 

- dla leCL i ICCH wg rys. 9; sprawdzane są oba 
stany logiczne; sygnał wejściowy jest podawany na 
wszystkie inwertery jednocześnie 

>0--- Otwart~ 

ISN-83/3375 - 52/11- 91 

Rys. 9 

- dla Ul wg rys. 10 

:>0-- Ofw(!rfe 

IBN 83/3375 -52/:n:::1Q] 

Rys. 10 

- dla tPHL i t PLH wg rys. 11, parametry impulsu 
wejściowego: ampl(tuda Ug = +3,5 V, poziom podstawy 
O V, czas trwania tw = 500 ns, częstotliwość powtarza
nia fg = l MHz, czas narastania ty = 10 ns, czas opa
dania tf = 5 ns; impedancja wyjściowa generatora Za = 
= 50 n, wszystkie diody są typu BA YP 95 lub odpo
wiedniki, wartość CL uwzględnia pojemność sondy i po
jemność montażu; każdy in werter jest testowany od
dzielnie. 
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Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2 i A3 

Podgrupa Rodzaj Kontrolowa ny Metoda 
Wartości 

pomiaru 
Warunki pomiaru Jednostka 

badań badania parametr wg BN-74/ 3375-24 
gramczne 

• 
mm max 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A2 Sprawdzenie UOL ark . 1 I Ucc = 4,75 V, Ul = 2 V V - 0,4 
podstawowych oraz wg rys. 4 na wejścia mierzone, 
parametrów IOL = 16 mA z wyjścia 
elektrycznych mierzonego 

UOH ark. 12 Ucc = 4,75 V, Ul = 0,8 V V 2,4 -
oraz wg rys. 5 na wejścia, - IOH = 0,8 mA 

z wyjścia mierzonego 

-IIL ark . 03 Ucc = 5,25 V, Ul = 0,4 V mA - 1.6 
oraz wg rys . 6 na wejście mierzone; 

na pozostałe wejścia 4,5 V 

IlHlll ark. 04 Ucc = 5,25 V, Ul = 2,4 V !lA - 40 
oraz wg rys. 7 na wejście mierzone; 

na pozostałe wejścia 4,5 V 

IlH(2) ark . 04 Ucc = 5,25 V, Ul = 5,5 V mA - 1 
oraz wg rys. 7 na wejście mierzone ; 

na pozostałe wejścia O V 
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cd. tabl. 2 

Podgrupa R:>dzaj Kontrol owany Metoda Wartości pomiaru 
Warunki Jednostka 

badań badania parametr wg BN-74/ 3375-24 
pomiaru graniczne 

mm max 

I 2 3 4 5 6 7 8 

A2 Sprawdzenie - los ark. 05 Ucc = 5,25 V, Ul = O V na mA 18 55 
podstawowych oraz wg rys . 8 wejścia U" = O V na wyjście 
parametrów mierzone 
elektrycznych 

leCL ark. Ol Ucc = 5,25 V, UI = 5 V na mA 33 -
oraz wg rys. 9 wszystkie wejścia układu 

jednocześn i e 

l ecH ark. 02 Uec = 5,25 V, UI = O V na mA - 12 
oraz wg rys . 9 wszystkie wejścia 

- Ul ark. 20 Uee = 4,75 V, -II = 12 mA V - 1,5 
oraz wg rys. 10 z każdego wejścia mierzo-

nego po kolei; na pozosta-

, le wejścia O V; lamb = 25°C 

lPHL ark . 16 Uee = 5 V, R L = 400 n ns - 15 
oraz wg rys. II CL = 15 pF, lamb = 25°C; 

I PLH każde wejście po kolei ste- ns - 22 
rowane sygnałem impulso-
wym ; na pozostałe wejścia 

2,4 V 

A3 Sprawdzenie Um stan niski wg równania logicz- Uee = 5 V, lu - O mA V - 0,4 -

typu układu nego rys. l UI = 5 V 

U"H stan wysoki Uee = 5 V, UI= O V V 2,4 -
l o = O mA 

Tablica 3. Wymagania szczegółowe .10 badań grupy B, C D 

Lp. Podgrupa badań Rodzaj badania Wymaga nia szczegółowe 

1 2 3 4 

I BI , CI Spra wdzenie wytrzymałości mechanicznej wypro- próba Ub, metoda 2· 2,5 N 
wadzeń 

2 B3, C9 Spra wdzenie wytrzymałości na spadki swobodne położenie układu w czasie spadan ia : wyprowadzeniami 
do góry 

3 B4, C4 Spra wdzenie wytrzymałości na udary wielokrotne mocowanie sztywno za wyprowadzenia w odległości 
3 mm od dowolnej płaszczyzny obudowy 

4 B5 , C5 Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe zmiany tem- TA = -55°C 
(poziom jakości peratury To = 125°C 

III I IV) 

5 86, C6 Sprawdzenie odpornośc i na narażenia elektryczne metoda badania A, lamb = 70°C, badaną próbkę po-
dzielić na 2 części i badać w warunkach : 

I - O V na wszystkie wejścia , wyjścia otwarte, za-
silanie układu 5 V 

II - 5 V na wszystkie wejścia, wyjścia otwarte, za-
silanie układu 5 V 

6 C2 Spra wdzenie parametrów elektrycznych wg tabl. 4 

7 C3 Sprawdze nie masy wyrobu 1.1 g 

Spra wd zenie trwałośc i cechowania wg PN-78/ T-OI615 p. 5.3.6. la) 

8 C4 Spra wdzenie wytrzymałości na przyś piesze nia s tałe kierunek probierczy prostopadły do płaszczyzny ko r-
pusu układu. mocowanie za obudowę 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o s tałej mocowanie sztywno za wyprowadzenia w odległości 
częs to tliwośc i (dla poziomu jakości II) 3 mm od dolnej płaszczyzny o budowy 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o zmiennej 
JW. 

częstotliwośc i (d la poziomu jakości III I IV) 

9 C7 Spra wdzenie wytrzymałości na zimno t S lg mm = -55°C 

10 C8 Spra wdzenie wytrzymałości na suche gorąco t sIg 
- 125°C mu -

(poziom jakości 
III I IV) 
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cd. tabl. 3 

Lp Podgrupa badań Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 

l 2 3 4 

II CIO Sprawdzenie wymiarów wg rys. 3 i lab I. I 

12 Dl Sprawdzenie odporności na niskie ciśn i en ie atmo- temperatura narażania 15 35°C 
(poziom jakości sferyczne 

III I IV) 

13 D2 Spra wdzenie wytrzymałości na rozpuszczaln i k i aceton, sprawdzane wymiary A i D wg tabl. I i rys . 3, 
masa układu 1,1 g 

14 D3 Sprawdzenie palności wg PN-78/T-0 1615, załącznik 2 p. 4.3 

15 D4 Sprawdzenie wytrzymałości na pleśń brak porostu pleśni po badaniu 
(poziom jakości 

JII I IV) 

16 D5 Sprawdzenie wytrzymałości na mglę soln ą położenie układu dowolne 
(poziom jakości 

JII I IV) 

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie po badaniach grupy B, C D 

Podgrupa Sprawdzany Metoda 
Wartości 

pomIaru 
Warunki Jednostka 

badań parametr wg BN-74/3375-24 
pomiaru grallIczne 

mm max 

I 2 · 3 4 5 6 7 

B3, B4, B5 UOL, UOH wg tabl. 2 

C2, C4, C5, V UL , UOH, -11L wg tabl. 2 
C9, D l l/Hill, 1/H(2) 

C2 V m stan niski wg tab I. 2 (podgrupa A3) 
UOH stan wysoki 

86, C6. UCJJ• stan niski wg tab I. 2 (podgrupa A3) 
C7. C8 UOH stan wysok i 

V rn ark. I l Ucc = 4.75 V, U/= 2 V na każde V - 0.48 
oraz wg rys. 4 wejścia mierzone 

IOL = 16 mA z wyjścia mierzonego 

VO I , ark. 12 Ucc = 4.75 V. (/, = O,R V na wejścia V 1,92 -
(Ira /., \vg ry'. 5 mierzone -1011 = 0,8 mA z wyjścia 

mierzonego 

-l II. ark. 03 U ce = 5,25 V, U, = 0.4 V na wejście mA - 1,92 
oraz wg rys. 6 .., mierzone ; na ptlwstale wejścia 4,5 V 

I'HII ) ark. 04 Ucc = 5,25 V, U, = 2.4 V na wejście f1A - 48 
oraz wg rys . 7 mierzone; na pozostałe wejścia O V 

1/Hlll ark. 04 Ucc = 5,25 V, UJ = 5,5 V na wejście mA - 1,2 . 

oraz wg rys . 7 mierzone; na pozostałe wejścia O V 

7. Pozostałe postanowienia - wg BN-80/3375-52/00. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Produkcyjne Cen
trum Półprzewodników. Warszawa. ul. Komarowa 5. 

2. Normy związane 

PN-78/ T-016l5 Mikroukłady scalone. Ogólne wymagania i badania 
BN-74/3375-24/01 Cyfrowe układy sca lone . Metoda pomiaru prądu 

. zasi lania w stanie niskim leCL 

PN-73/ T-01602 Elementy półprzewodnikowe. Zasady podawania pa
rametrów geometrycznych na rysu nkach 

PN-73/T-01603/ 16 Mikroukłady sca lo ne. Zarysy i wymiary. Mikro
I 

układ kompletny A49 

BN-74/3375-24/ 02 Cyfrowe układy sca lone. Metoda pomiaru prądu 
zas ilan ia w stanie wysokim l eCH 

BN-76/3375-24/ 03 Cyfrowe układy scalone. Układy kombinato ryjne. 
Metoda pomiaru prądu wejśc iowego w stanie niskim I'L 
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BN-76/ 3375-24/ 04 Cyfrowe układy sca lone . Układy kombinato ryjne. 
Metoda pomiaru prądu wejśc io wego w sta nie wysokim I/H 

BN-76/ 3375-24/ 11 Cyfrowe układy sca lone. Układy kombinatoryj ne. 

3N-76/ 3375-24120 Cyfrowe układy sca lo ne . Metoda po miaru ujem
nego napięc ia wejściowego U, 

Metoda pomiaru napięcia wyjśc i owego w sta nie ni skim UOL 

BN-76/ 3375-24/ 12 Cyfrowe układy scalone. Układy kombinato ryjne . 

BN-80/ 3375-52/00 Układy sca lone cyfrowe. Wymaga nia i badania 
3. Symbol wg KTM 

UCY 7404N - 1156321105001 
Metoda pomiaru napięcia wyjśc i owego w stanie wysokim Uo w 4. Wartości dopuszczalne - wg tabl. 1- I. 

BN-76/ 3375-24/ 16 Cyfrowe układy scalone. Układy kombinato ryjne . 5. Dane charakterystyczne - wg tab I. 1-2 (przy l umb = O 7- 70°C 
Metoda pomiaru czasów propagacj i I PIIL i I PLH j eżeli nie poda no inaczej). 

Tablica l-l . Wartości dopuszczalne 

Lp . 
Oznaczenie 

Na zwa Jednostka 
Wartości dopuszczalne 

parametru 
pa ra metru 

mln max 

1 Uce Napięcie zasilania V - 7 

2 U, Napięcie wejśc i owe V - 5,5 

3 -I, Ujemn y prąd wejśc i owy mA - 12 

4 l amh Tempera tura o toczenia w czasIe pracy oC O +70 

5 t SI R Temperatura przecho wywania oC - 55 +125 

Tablifa 1-2. Dane charakterystyczne 

Lp. 
Oznaczenie 

Na zwa Warunki Jednostk a 
Wartośc i parametru 

para metru pomIa ru 
parametru 

mlll typ max 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Uec Napięc ie zasila nia - V 4,75 - 5,25 

2 fen Prąd zasilania w s tanie Uee = 5,25 V mA - 18 33 
niskim na wyjśc iu . U, = 5 V 

3 fccw Prąd zasilania w stanie Uee = 5,25 V mA - 6 12 
wysokim na wyjśc iu U, = O V 

4 U/H Napięc ie wejścIOwe - V 2 - -
w stanie wysokim 

5 UIL Napięc i e wejśc iowe - V - - 0,8 
w sta nie ni skim 

6 Um Na pięcie wyjści owe Uel' = 4.75 V V - - 0,4 
w stanie niskim Ul = 2,0 V; I OL 

- 16 mA -

7 UOII Napięc i e wyj śc I o we Uc(' = 4. 75 V V 2,4 - -

w stanie wysokim U, = 0,8 V, -I {)II = 0,8 mA 

8 I "L Prąd wyjśc i owy Uec = 4,75 V mA - - 16 
w stanic niskim UI = 2 V 

9 11/1(1 I Prąd wejśc i owy Uee = 5.25 V ~A - - 40 
w stanie wysokim Ul = 2,4 V 

10 1111121 Prąd wejśc i owy Uee = 5,25 V mA - - 1 
w stanie wysokim Ul = 5,5 V 

1 I -U, Ujemne na pI ęc I e Ucc = 4,75 V, -II = 12 mA V - l 1,5 
wej ściowe l amn = 25°C 

12 -I /l. Prąd wejśc i owy Uee = 5,25 V mA - - 1,6 
w stanie ni skim UI = 0,4 V 

13 -10 11 Prąd wyj ści owy Uec = 4,75 V mA - - 0,8 
w stanie wysokim U, = 0,8 V 

14 -los Wyjściowy prą d Uee = 5,25 V mA 18 - 55 
zwarcIowy U, = O V 

15 I plIL Czas p ropagacji sygnalu Uel' = 5 V; C L - 15 p F - ns - 8 15 
pr7.y zmianie stanu 10- R L = 400 n 
glcznego z wysokiego l amh = +25°C 
na ni ski na wyjśc Iu 

układu 

16 IPLH Czas propagacji sygnału Uee = 5 V; CL - 15 - pF ns - 12 22 
przy zmianie stanu 10- RL = 400 n 
gicznego 7. ni skiego na l amh = + 25°C 
wysoki na wyjśc iu układu 

17 N Obciąża ln ość wyjśc i owa / ,n = 16 mA - - 10 
-

-1011 = -0,8 mA - - 20 


